Données : Vbe = 0,6V, Vcesat = 0V, B =100, Vt = kT/q =26mV, Re = 1kQ , Rc =3,3kQ , Rbl =
8,15k, Rb2 = 1,85k et Ru>>Rc. Les condensateurs sont supposés de valeur trés grande.
£ = LoV
Etude de la polarisation : (3 points)
* 19/ Calculer le courant ICO et la tension VCEO. En déduire la puissance dissipée dans le transistor.

Etude en petits signaux (le modéle équivalent au transistor considére une impédance d’entrée h;;
et un générateur parfait de courant Bib) : _

» 2°/ En premiére approximation, on montre que h;;correspond a I’inverse de la pente de la jonction
base-émetteur au point de polarisation, soit h;;j=Vt/IB0. Calculer hy;. (1 point)
3°/ Faire le schéma équivalent au montage en petits signaux. Calculer 1’amplification en tension Av
= vs/e. (3 points)
4°/ Si e(t) = 0,01 sin(Qt), exprimer vs(t). (1 point)

— 5°/ Calculer les résistances d’entrée et de sortie du montage. (3 points)
6°/ Quelle valeur de C1 permet une fréquence de coupure basse a — 3 dB de 10Hz ? (1 point)
7°/ Si le générateur e est remplacé par un générateur de courant parfait ie, quelle est I’amplification
vs/i ? (3 points)

— 8°/ Si Rbl et Rb2 sont permutées, quel est 1’état du transistor ? Calculer les courants statiques de
collecteur et d’émetteur. (3 points)
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